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Wymagania wstepne

Wiadomosci z zakresu matematyki, fizyki i teorii obwoddw na poziomie pierwszego roku studiow.
Umiejetnos¢ rozumienia i interpretowania przekazywanych wiadomosci oraz efektywnego samoksztatcenia
w dziedzinie zwigzanej z wybranym kierunkiem studiéw.

Cel przedmiotu

Zapoznanie sie z budowg, parametrami oraz zastosowaniami podstawowych elementéw elektronicznych.
Zapoznanie sie z zasadami dziatania analogowych i cyfrowych uktadow elektronicznych. Nabycie
umiejetnosci projektowania uktaddéw elektronicznych na poziomie podstawowym.

Przedmiotowe efekty uczenia sie

Wiedza:

1. Zna i rozumie podstawowe prawa elektrotechniki, wtasciwosci elementoéw obwodow elektrycznych,
ma szczegbtowg wiedze w zakresie teorii obwoddw elektrycznych (dla stanéw ustalonych i
nieustalonych), zna i rozumie teorie linii dtugiej [K1_WO04].

2. Ma podstawowg wiedze na temat cyklu zycia urzgdzen, uktaddéw i systemow mikroprocesorowych
oraz ich zastosowania w wybranych gateziach przemystu[K1_WO07].



3. Zna budowe i zasade dziatania urzgdzen elektronicznych, optoelektronicznych oraz prostych
analogowych i cyfrowych uktaddéw elektronicznych i energoelektronicznych, rozumie procesy
zachodzgce w cyklu ich zycia [K1_W014].

Umiejetnosci:

1. Umie postugiwac¢ sie jezykiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Ksztatcenia
Jezykowego, a takze czyta¢ ze zrozumieniem karty katalogowe, noty aplikacyjne, normy i dokumentacje
techniczng oraz instrukcje obstugi urzgdzen elektrycznych [K1_UO1].

2. Potrafi zaprojektowac i wykonaé, zgodnie z zadang specyfikacjg i przy uzyciu wiasciwych metod,
technik, narzedzi i materiatow, typowe uktady elektryczne przeznaczone do réznych zastosowan
[K1_U03].

Kompetencje spoteczne:

Jest sSwiadomy koniecznosci inicjowania dziatania na rzecz interesu publicznego, rozumie rézne aspekty i
skutki dziatalno$ci inzyniera elektryka, w tym wptywu na srodowisko, i zwigzanej z nig odpowiedzialnosci
za podejmowane decyzje [K1_KO02].

Metody weryfikacji efektow uczenia sie i kryteria oceny
Efekty uczenia sie przedstawione wyzej weryfikowane sg w nastepujgcy sposob:

Ocena wiedzy i umiejetnosci wykazanych na egzaminie pisemnym o charakterze testowo-problemowym
- na podstawie liczby uzyskanych punktow.

Tresci programowe

Modut obejmuje nastepujgce tresci programowe:
1/ ztgcze p-n,

2/ diody potprzewodnikowe,

3/ tranzystory,

4/elementy pasywne,

5/ wzmacniacze sygnatowe,

6/ wzmacniacze mocy,

7/ filtry analogowe,

8/ podstawy techniki cyfrowe;.

Tematyka zaje¢

Wykiad obejmuje nastepujgcg tematyke:

1/ zasada dziatania i parametry ztgcza p-n,

2/ podstawowe rodzaje diod potprzewodnikowych,

3/ ukfady prostownikowe i zasilacze sieciowe,

4/ tranzystory: biplarny, JFET, MOSFET - parametry i uktady pracy,

5/ zastosowania tranzystoréw,

6/ elementy pasywne: rezystory, kondensatory, elementy indukcyjne - podstawowe parametry i
zastosowania w uktadach elektronicznych,

7/ wzmacniacz operacyjny: budowa, parametry i zastosowania, jako wzmacniacza sygnatéw,
8/ wzmacniacze mocy - klasyfikacja i parametry,

9/ filtry analogowe - charakterystyki i zasady projektowania,

10/ wprowadzenie do techniki cyfrowej: operacje matematyczne, bramki logiczne, cyfrowe bloki
funkcjonalne i pamieci potprzewodnikowe - parametry i zastosowania.

Laboratorium obejmuje badania nastepujgcych elementéw potprzewodnikowych i uktadéw elektronicznych:
1/ dioda potprzewodnikowa i 1-fazowe uktady prostownikowe,

2/ dioda Zenera i uktady stabilizacji napie¢,

3/ dioda LED,

3/ tranzystory bipolarny i MOSFET oraz ich uktady pracy, w tym: uktad Darlingtona i wzmacniacz réznicowy,
4/ wzmacniacz operacyjny i wzmacniacze sygnatowe z jego zastosowaniem,

5/ podstawowe uktady cyfrowe - bramki logiczne, bloki funkcjonalne i pamie¢ SRAM.



Metody dydaktyczne

Wyktad z prezentacjg multimedialng (schematy, wzory, definicje itd.) uzupetniony tresciami
podawanymi na tablicy.
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Bilans naktadu pracy przecietnego studenta

Godzin ECTS
taczny naktad pracy 57 3,00
Zajecia wymagajace bezposredniego kontaktu z nauczycielem 32 2,00
Praca wtasna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do zajec 25 1,00
laboratoryjnych/¢wiczen, przygotowanie do kolokwiéw/egzaminu,
wykonanie projektu)




